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ФТТ-минимум-2015 
«ФТТ-минимум» – это минимум сведений, знание которых обязательно для получения удовлетворительной, хорошей или отличной оценки. Незнание хотя бы одной из приведенных ниже формул, кривых и т. п. автоматически ведет к получению «двойки» даже при хорошем ответе на вопрос билета. Напротив, знание только вопросов ФТТ-минимума ни в коей мере не гарантирует «тройки» на экзамене. Ответы на вопросы ФТТ-минимума предполагают не только выписывание уравнений или формул, но и объяснение их физического содержания, а также расшифровку всех обозначений.   
Формулы
1.  Колебательный спектр одномерной одноатомной цепочки.

2.  Волна Блоха.

3.  Распределение Ферми-Дирака.

4.  Уровень Ферми в собственном полупроводнике. 

5.  Энергетический спектр примесного атома в полупроводнике.

6.  Дебаевский радиус экранирования.  

7.  Кинетическое уравнение Больцмана.

8.  Формула  Друде-Лоренца.
9.  Закон  Франца-Видемана.
10.  Формула для коэффициента диффузии. 
11.  Соотношение Эйнштейна.
12.  Закон Блоха-Грюнайзена.
13.  Формула для коэффициента фононной теплопроводности 

Графики и кривые
1. Колебательные спектры двухатомной цепочки и трехмерных кристаллов. 
2. Температурная зависимость теплоемкости в модели Дебая.  
3. Электронный спектр кристалла в схеме расширенных и приведенных зон. 
4. Электронные спектры полупроводников n- и p-типов.   

5. Примеры поверхностей Ферми для электронов в металлах.   
6. Температурная зависимость уровня Ферми в примесном полупроводнике.   

7. Температурная зависимость электропроводности металлов.   

8. Температурная зависимость электропроводности полупроводников.   
9. Температурная зависимость фононной теплопроводности.   
Числа
1. Постоянная решетки (диапазон характерных значений). 

2. Температура Дебая (диапазон характерных значений). 
3. Эффективная масса электронов и дырок (диапазон характерных значений).
    4.  Энергия Ферми электронов в металлах (диапазон характерных значений). 
    5.  Ширина запрещенной зоны в кремнии и германии.
    6.  Глубина залегания примесных уровней в запрещенной зоне для Si и Ge.

7. Радиус экранировки в полупроводниках и металлах (характерные значения).
